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В последние годы для получения наноразмерных многокомпонентных структур и слоев на поверхности и приповерхностной области полупроводников и диэлектрических пленок эффективно используются метод ионной имплантации [1]. 
Образцы устанавливали в сверхвысоковакуумный прибор, который состоит из двух отсеков. В первом отсеке проводили отжиг, термическое окисление и ионную бомбардировку. Во втором исследовали состав, плотность состояния валентных электронов, зонно-энергетические параметры эмиссионные и оптические свойства.. Имплантация ионов Mg+ проводилась с Е0 = 1 кэВ разными дозами.
[bookmark: _Hlk193190998]В данной работы методами ЭОС, фотоэлектронной спектроскопии и энергетических зависимостей коэффициентов вторичной электронной эмиссии будут исследованы состав, плотности состояний электронов в валентной зоне и параметры энергетических зон сверхтонких слоев CdMgTe, созданных на поверхности монокристаллического CdTe(111) путем имплантации ионами Mg+ с энергией E0 = 1 кэВ с различными дозами D ≈ 2∙1015 – 6∙1016 см-2. Показано, что после ионной имплантации значение Eg резко уменьшается, что объясняется разупорядочением приповерхностного слоя, образованием различных дефектных уровней с большой плотностью в запрещенной зоне, обогащением поверхности атомами Mg и Cd. После прогрева образовалась пленка Cd0,6Mg0,4Te с толщиной d ~ 40 Å.
Список литературы

1. Abduvayitov A.A., Boltaev Kh.Kh., Umirzakov B.E., Tashmukhamedova D.A., Abdurakhmanov G. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2024. Vol. 88. Iss. 11. P. 1850 – 1854.
